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(54) 개선된 내식성을 가지는 정전기 척

요약

부식성 가공 환경에서 감소된 부식성을 가지는 정전기 척이 기술된다. 정전기 척은(ⅰ)전극, (ⅱ) 전극 
위에 배치되며 그 위에 기판을 지지하기에 적합한 중심부분 및 (ⅲ)전극 이상으로 뻗는 주변부분을 포함
하는 절연체를 포함한다. 본 발명의 한 실시예에서, 절연체의 중심부분은 절연체의 주변부분에 대하여 
상승되어, 절연체의 부식을 감소시키기 위하여 약 10 마이크론 이하로 유지되는 높이(H)를 가진 단을 형
성한다. 척의 또다른 실시예에서, 절연체의 주변부분이 전극이상으로 뻗으며 절연체의 부식을 감소시키
기 위하여 적어도 약 2㎜로 유지되는 폭(W)을 가진다.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

개선된 내식성을 가지는 정전기 척

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 정전기 척을 포함하는 가공 챔버에 대한 측단면도이다.

제2도는 본 발명의 정전기 척에 대한 측단면도이다.

제3도는 제2도의 척에 대한 부분 측단면도이다.

제4도는 제2도의 척에 대한 정면도이다.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

부식성 가스를 함유한 가공 챔버에서 기판을 유지하기 위하여 감소된 부식성을 가지는 정전기 척에 있어
서, (ⅰ)전극, (ⅱ) 전극 위에 배치되며 그 위에 기판을 지지하기에 적합한 상승된 중심부분 및 (ⅲ)전
극 이상으로 뻗은 하부 주변부분을 포함하며, 상승된 중심부분 및 하부 주변부분이 높이(H)를 가진 단을 
형성하는 절연체를 포함하며, 기판이 척위에 정전기적으로 유지될 때, 절연체의 상승된 중심부분은 기판
에 의하여 커버되며, 주변 절연체부분은 가공 쳄버에서 부식성 가스에 노출되며, 단의 높이(H)는 노출된 
주변 절연체부분의 부식을 감소시키기 위하여 약 10 마이크론 이하인 것을 특징으로 하는 감소된 부식성
을 가지는 정전기 척.

청구항 2 

제1항에 있어서, 단의 높이(H)는 약 5 마이크론 이하인 것을 특징으로 하는 감소된 부식성을 가지는 정
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전기 척.

청구항 3 

제2항에 있어서, 단의 높이(H)는 약 1 마이크론 이하인 것을 특징으로 하는 감소된 부식성을 가지는 정
전기 척.

청구항 4 

제1항에 있어서, 주변 절연체부분은 환형림을 포함하는 것을 특징으로 하는 감소된 부식성을 가지는 정
전기 척.

청구항 5 

제4항에 있어서, 주변 절연체부분의 폭(W)은 적어도 약 2㎜인 것을 특징으로 하는 감소된 부식성을 가지
는 정전기 척.

청구항 6 

제5항에 있어서, 주변 절연체부분의 폭(W)은 적어도 약 3㎜인 것을 특징으로 하는 감소된 부식성을 가지
는 정전기 척.

청구항 7 

제1항에 있어서, 절연체는 베이스 위에 배치되는 것을 특징으로 하는 감소된 부식성을 가지는 정전기 
척.

청구항 8 

제1항에 있어서, 절연체는 직각 실린더형상인 것을 특징으로 하는 감소된 부식성을 가지는 정전기 척.

청구항 9 

부식성 가스를 함유한 가공 챔버에서 기판을 유지하기 위하여 감소된 부식성을 가지는 정전기 척에 있어
서, (ⅰ)전극, (ⅱ) 전극 위에 배치되며 그 위에 기판을 지지하기에 적합한 중심부분 및 (ⅲ)전극 이상
으로 뻗으며 폭(W)을 가지는 주변부분을 포함하는 절연체를 포함하며, 기판이 척위에 정전기적으로 유지
될 때, 절연체의 중심부분은 기판에 의하여 커버되며, 주변 절연체부분은 가공 챔버에서 부식성 가스에 
노출되며, 주변부분의 폭(W)은 절연체 주변부분의 부식을 감소시키기 위하여 적어도 약 2㎜인 것을 특징
으로 하는 감소된 부식성을 가지는 정전기 척.  

청구항 10 

제9항에 있어서, 주변 절연체부분의 폭(W)은 적어도 약 3㎜인 것을 특징으로 하는 감소된 부식성을 가지
는 정전기 척.

청구항 11 

제9항에 있어서, 절연체는 직각 실린더형상인 것을 특징으로 하는 감소된 부식성을 가지는 정전기 척.

청구항 12 

부식성 가스를 함유한 가공 챔버에서 기판을 유지하기 위하여 감소된 부식성을 가지는 정전기 척에 있어
서, (a)(ⅰ) 베이스, 및 (ⅱ) 베이스 위의 절연체를 포함하는 정전기 척; 및 (b) 척위에 정전기적으로 
유지되며, 가공 챔버에서 부식성 가스에 노출된 절연체의 상승된 중심부분을 커버하는 기판을 포함하며, 
상기 절연체는 (1) 전극, (2) 전극 위에 배치되며 그 위에 기판을 지지하기에 적합한 상승된 중심부분 
및 (3) 전극이상으로 뻗은 하부 주변부분을 포함하며, 상승된 중심부분 및 하부 주변부분이 높이 (H)를 
가지는 단을 형성하며, 절연체에서 단의 높이(H)는 절연체의 부식을 감소시키기 위하여 약 10 마이크론 
이하인 것을 특징으로 하는 감소된 부식성을 가지는 정전기 척조립체.

청구항 13 

제12항에 따른 정전기 척 조립체를 포함하는 것을 특징으로 하는 가공 챔버.

청구항 14 

부식성 가스를 함유한 가공 챔버에서 기판을 유지하기 위하여 감소된 부식성을 가지는 정전기 척 조립체
에 있어서, (a)(ⅰ) 베이스, 및 (ⅱ) 베이스 위의 절연체를 포함하는 정전기 척; 및 (b) 척위에 정전기
적으로 유지되며, 가공 챔버에서 부식성 가스에 노출된 절연체의 상승된 중심부분을 커버하는 기판을 포
함하며, 상기 절연체는 (1) 전극, (2) 전극 위에 배치되며 그 위에 기판을 지지하기에 적합한 상승된 중
심부분 및 (3) 전극이상으로 뻗으며 폭(W)을 가지는 주변부분을 포함하며, 절연체의 주변부분이 폭(W)은 
절연체의 부식을 감소시키기 위하여 적어도 약 2㎜인 것을 특징으로 하는 감소된 부식성을 가지는 정전
기 척 조립체.

청구항 15 

제14항에 따른 정전기 척 조립체를 포함하는 것을 특징으로 하는 가공 챔버.

청구항 16 
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(a) 베이스를 형성하는 단계; (b)(ⅰ) 전극, (ⅱ) 전극 위에 배치되며 그 위에 기판을 지지하기에 적합
한 상승된 중심부분 및 (ⅲ) 전극 이상으로 뻗은 하부 주변부분을 포함하며, 상승된 중심부분 및 하부 
주변부분이 절연체의 부식을 감소시키기 위하여 약 10 마이크론 이하의 높이(H)를 가지는 단을 형성하는 
절연체를 형성하는 단계; 및 (c) 베이스 위에 절연체를 배치하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 
감소된 부식성을 가지는 정전기 척을 형성하는 방법.

청구항 17 

제16항에 있어서, 단계 (b) 에서, 전극은 두께는 약 5 마이크론 이하인 것을 특징으로 하는 감소된 부식
성을 가지는 정전기 척을 형성하는 방법.

청구항 18 

제16항에 있어서, 단계 (b) 에서, 전극은 디스크를 포함하는 것을 특징으로 하는 감소된 부식성을 가지
는 정전기 척을 형성하는 방법.

청구항 19 

(a) 베이스를 형성하는 단계; (b)(ⅰ) 전극, (ⅱ) 전극 위에 배치되며 그 위에 기판을 지지하기에 적합
한 중심부분 및 (ⅲ) 전극 이상으로 뻗으며 절연체의 주변부분의 부식을 감소시키기 위하여 적어도 약 2
㎜인 폭(W)을 가지는 주변부분을 포함하는 절연체를 형성하는 단계; 및 베이스 위에 절연체를 형성하는 
단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 감소된 부식성을 가지는 정전기 척을 형성하는 방법.

청구항 20 

제19항에 있어서, 단계(b) 에서, 주변 절연체부분의 폭(W)은 적어도 약 3㎜인 것을 특징으로 하는 감소
된 부식성을 가지는 정전기 척을 형성하는 방법.

청구항 21 

제19항에 있어서, 단계(b) 에서, 주변 절연체부분은 환형 림을 포함하는 것을 특징으로 하는 감소된 부
식성을 가지는 정전기 척을 형성하는 방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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